114 # B % 1 TR E LA 4 RFYFENE

IS RN S E Y 1
Ao RERR
YEpPH o 114 # 05*% 04p 10:45~12:15 % 1

=i
|+
N

- ~E#E354 (1 70%)
D) La# i7 % Tin =i 5 1 (ACIL (B)KIL (C)CCL (D)KCL
D)2.gBER* Y @i ATBRIAAT RS (A)pE (B3 (C)1/3% (D)3 -

(D) 3.74 7 ir 3 ¥t i PCB s+ ;%*Q:Qf BA 0 (A TR R (B)REswE (C)
il f*rma‘iﬁ (D)*e + RiniE B b ff o

(D) 4.5 Jdie* = 2 éh5 1000 X > Tso% p g% 4504 557 130 P R ER2
ARl 2 E T RHTEET 2 (A30 A (B0 & (C)225 & (D)45 A -

(A)5.7 53 F 3 L fqh~ it > % >4k B A2 (AMOSFET (B)BIT (C)IGBT

(D)GTO -
(D)6 #r+Reis 10 R0 f W EMC R R B o ] 7 (A fesfot Lot s B
% (BIAD ## Zkiss Hxl (C)n %F ’}5 SR TR RIS - K
(D)5 73 #a =~ gz o ff > Bifoif LL *&»;,}@i_fi 0
ATTFERFL=2BILFELIF L @ o TR ERETEZT R EE X 2 (A)
= B (B)= ¢ » (C)3 Bxmiss = B8 % (D) B8 Miss %= o

(D) 8T B3k & 27— B & P32 T 5 R4, & F 2 WHRTINOR PRARREHL S
(A)E ﬂww (B)EE#s (C)%+ 4 (D)iFddy -

(A) 9. }'ﬁé":\i%&"@{ig AR FREETR B)rHEeERR (O AT R (D)
FHiEE R E

B i Il A E DENR T REHAL (ALK
B (B):#ef Cmits D)FTix-

(A)11. 57T [2(CdS) » = kpstps - HRILE g - (A)%] (B)2 % C)%~ D)L % £
B4 o

(C)12.F - at LS HRFART 5 TR 125V~ T 15A» LMl 53 4Rt @5 T
14409 AR A A R4S 0L 110V - BOOW {110V ~ 1200W » Rl £ 5L 6 £
TmBER P2 A FREELERLE A 2T FE? (A25A 0 A4 E
(B)ISA » A4z (C)18.2A > 426 (D)20.4A > AZif -

(B) 10. £ #5
Kzl




(D)13. T Fl¥ RX i 4 impE» 7 Bh < # X3 Rx + 2 (A)16Q (B)12Q (C)8Q (D)4Q -

4Q

@SA 20

6V

i

(A) 14.7 B ¥ §§ Vpe=15V > Q22 Vee=0.7V » #£4 = &4 2 Vz=11.3V > 1;=20mA > B
BOTE Vo s ? (A)106V (B)37V (C)143V (D)O.7V -

(A) 15,7 5lir K P8 & hif RGP L ? (A)EFHME BRCHE C)¥BEME (D)
E *E—"Fgr' °

(D)16.- BB e RC 28> TE 5 IpF> ZVEO)= 10ms 5 - L > Bl e s @ ?
(A)3.68kQ  (B)6.93kQ (C)11.14kQ  (D)14.43kQ -

(B) 17.— i RL B Bfeng it > 4oid i 100V 2 jmpF T on 5 12.5A 5 4rid i 100V 2 impr§ i
L 10A 0 Bl R R NT I E SR B _e_g 20?2 (A)SQ > 120 (B)8Q » 6Q

(©)10Q > 6Q (D)I12Q > 16Q -

(D) 18 4x e e ¥ T4 B A nF 4R > P U P N EF? (AR TF B85
‘ha B)T R PVC 2 HA (C)Ex g s D)l T vy -

(D) 19.100W - 60W”ft"40Wirﬁ’%;i? BT E s FE i3 230VEnT R o R T R IR TR
G T in i e 2 (A)0.569A (B)0.669A (C)0.769A (D)0.869A -

(B) 20,3 47 V() = 12cos(377 ¢+ 20°) Vo, 500 mHeng g &+ 4 W#57 » 32 for A

[P NIV
e AT S

ENLU
|
| oty = g 0 3 L
! ‘ elr
I =
by =
W/ —=

(A)i(t) = 1.59 cos(377 t + 110°) A
(B)i(t) = 1.59 cos(377 t — 70°) A
(C)i(t) = 1.59 cos(377 t + 65°) A
(D)i(t) = 1.59 cos(377 t —25°) A -




C)21. 2 i 2 7 BRu(t) =Vy cos(wt +6,) V> 2 ni(t) = Iy cos(wt +6;) A &

B 55 ﬂﬁx(power factor) 3 i@
(A)sin(6y — 8;) (B)sin( 6y + 6;) (C)cos( 6y, —8;) (D)cos(6y +8;) °

(C) 2. #-FiE 7 Ll d SHMET » Pl T HH1 (T3 Bt ?
(A)-L % % (active region) £ # i % (cut-off region)
(B) i # % (active region) ¥ 4¢ 4= % (saturation region)
(C)4# f- % (saturation region) £ # i+ % (cut-off region)
D)idF ~Ffr®R 2 Ao FTH T o

(B) 23.7% & %8 ez & yrix & w) L & d&(collector) ~ #44& (emitter) %
(A)# 12 (B)H & (C)éf?é. (D)% -
(D) 24.7 e 4 230 18 2% % FhgF it ?
(A)® ﬁi% » PR (B)iﬁ@] et (C)3 BEsred (D) M B FEFL o
(A) 25.3-»x % e B (FET)2 = B % 4& 5 /R i&(source) ~ & t&(drain) %
(A)#1& (B)ii& (C)F & (D)F 1& -
(B)26.fc T AL ® » @ F T A ] AT BT R A DER S B ?
ATE B)R i CHF (D)5 7% -
(D)27.72 7™ w7 _ESD ¥ it Rk ?
(A) ~ f2c7 (B)#B%% (C)~itxg (D)F # -

(D)28.2 HF A FERTR >+ FALBIF LT R
(A)50% (B)25% (C)10% (D)5% e

\\\r

(A)29.% %~ BHE 5 d TkHz™s i 510 Hzts » H 3 £ "8 <36dB > H T #4555
(A)3 dB/decade (B)6 dB/decade (C)3 dB/octave (D) 6 dB/octave -

(C)30%{'\ B ,-5&}:;! *‘?'3)’@; i‘i‘%/\ :
(P45 5 (B)F BT 5 (O AR HEFTF (D)7 % % (rolloff

(C)31.SCR¥x # 5. % = {&f82_ 7 | 2L A3t !

(A)SCR} W 1& (B)SCR# L. in# (C)SCR¥ 2tw § < ¢ (D)SCR* Hid & #

,'_E o

(B)32. % fHu k8P » T AH AT Siehdg it o TF"F{ T FE?
A RT Rz (B)r kg (COF wextkip g (D)2 §2he

(C) 33.G-Sensor¥ * %k fd ;p| T 7| = dz e 79 4 9
(A)@ 4 (B)kﬁj bip B (C)é‘i 3 (D)/.w.fg

(D)34.7 e 4 4 fapd ~ 2 2 (A)TIE B)R 7 (O r (D)= &4 -




(D) 35.¢ r— B RL § Bado™ » 2% Kt<OmFv(t) < /|

o [ 267]
Vo

AN 'ﬁﬁﬁ?l MV

| & 2 (A)24V (B)20V (C)18V (D)16V -

10

SR SR (B 30%);: ¥ 231 F4T 15 A o

1. F1* "% w5 & %3 (PWM : Pulse Width Modulation) ¥ B & €% 5 = i 4] 3 530415
2= ’F L 1 Hi&#pBdithe, ¢ Jf‘t ﬁ%])‘ﬁ%lupm‘efi

.:p,

B ﬁ\%%ﬁﬁiio

e

()PWM 7 i & o bm%%%*@mﬁW§#4%& R il 0 B T MR IR
TR HE % BFE R o — Akswitching 85 41 T B bﬁisaj:".fé‘:@#ﬁ‘W TN ,U’
BB AT AR 2 BT RAR IR (P B rﬂ L% 2 TR IR T A 2 PR
iz 5 o

(2).PWM

R L R e R R
MOSFET sl i3 5 » 38 B34 5 Bbn 4l & Bt iy
i o

MR g8
(3).PWM 2% 2 &7 iv— e FRFTch=z &R T E - ®
B 4= i3y %f%fgm%a%%fk%ﬁ

f&'# %;u’pﬁfég'%/iq/*}%‘f %
g”Jﬁ;}] 5;;9143_,@53@] DEL N BLAR R 0 Aok zﬁ.@] » F| vl g B (comparator) o 3% M g
EF € 8 1PWM /ﬁﬂ

A4 ZEcarry R w B e

om Ela00u. E/\\/m

m)\(L) ! : <+ Gate

y SESHER:
(A~ ZfiiRe%

b :
i
A

EREER




2. 4T rﬁ;l ’ ?UC]_(O_) =—-10Vz> Veo (0_) =20V> ;$‘ ]‘\1(04')?5’11'_5'_ ;r} i ‘?

40 =0
VA Oo—s—
+ i(1) +
vty == 2F 4F == v

\.!c,‘ (0") = \/¢| (67) = - dov ‘
Ne, (0%)= Ve, (v7)= 20V
0%
.L.(o*)
4n

- lov e e 20V

4°(°¢)= - 10-20

&) ~TERR




